Grup No:

JFET KARAKTERISTiGi

Malzeme Listesi

Transistor : 1 x BF245

Potansiyometre : 1 x 50KQ
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Deneyin Yapilisi:

1. Sekil 1’deki devreyi kurunuz.
2. Vgs ve Vps degerlerini tablodaki gibi ayarlayarak her bir deger icin Ip akimini ampermetre yardimiyla
Olglp tabloyu doldurunuz.
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